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1.2
表 1.输入特性（无特殊说明，均指 25℃环境条件下的测量值）

表 2.输出特性（无特殊说明，均指 25℃环境条件下的测量值）





图 1、MOSFET 驱动器专用 DC-DC 模块电源

1.5

图2✭图Ķ.Ƹ� 宧图ħ.Ƹ� 宧



图 5. 18V 输入空载启动波形 图 6. 18V 输入满载启动波形

图 7. 8V 输入满载输出电压纹波 图 8. 18V 输入满载输出电压纹波

图 9. 8V 输入满载输出电压 图 10. 8V 输入空载输出电压

图 11. 18V 输入满载 MOS 管漏源电压

关于测试结果的几点说明：

1、 电源模块的输入电压越高，负载越大，功率 MOS 管漏源电压越大；

2、 在负载不均衡的条件下，轻载输出端的输出电压会有一定程度的升高，最高不超过 15.5V；

3、 启动时间随输入电压的升高而缩短，随负载的增大而延长。



1.6

图 12、隔离型全桥驱动器拓扑结构及电源模块的使用
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